Photodioden ohne Riickreflexionen (PoRR)
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Photodioden und -arrays ermoglichen zahlreiche
Sensoranwendungen in fast allen Bereichen. Durch 0,4

eine zusatzliche Oberflachenstrukturierung kann =
die Lichtausbeute dabei deutlich gesteigert < 03
werden. Gleichzeitig sinkt die Lichtreflexion im £ ® REF
System, die bei einigen Anwendungen zu stérenden & 02 W PORR
Quereinflissen fiihren kann.
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Das CiS Forschungsinstitut bietet die vollstandige
Wertschopfungskette fir die Herstellung von 0,0
kundenspezifischen Photodioden und -arrays:

vom Rohwafer bis zur montierten Baugruppe.
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FIB Imaging = SEM WD = 42 mm Signal A = SE2 Stageat T= 300° HA-TS-01 S gen
10 um EHT= 100kv  FIBProbo= OKVS0pA  TitCom = OfF ~CIS
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